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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２１８１《等离子体显示器件》标准的预计结构如下：

第１部分：术语与文字符号；

第２１部分：光学参数测量方法；

第２２部分：光电参数测量方法；

第２３部分：显示质量测量方法；

第３１部分：机械接口；

第３２部分：电子接口；

第４部分：气候和机械环境试验方法；

第５部分：总规范。

本部分是ＧＢ／Ｔ２２１８１的第１部分，等同采用ＩＥＣ６１９８８１：２００３《等离子体显示器件　第１部分：

术语与文字符号 》（英文版）。

为了便于使用，本部分作如下编辑性修改：

ａ）　删除国际标准的前言；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除了国际标准３．２９条术语“ｂｌａｃｋｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙ，ｓａｍｐｌｅｄ”中的“ｓａｍｐｌｅｄ”；

ｄ）　３．１６９条术语是无量纲参数，因此，删除了国际标准中“单位为ｗａｔｔｓ／ｗａｔｔ”；

ｅ）　将ＩＥＣ６１９８８１：２００３中按英文字母排序的符号表改为按汉语拼音字母排序的符号表；

ｆ）　增加了中文索引和英文索引。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为资料性附录。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由中国电子技术标准化研究所（ＣＥＳＩ）归口。

本部分起草单位：西安交通大学电子物理与器件研究所、中国电子技术标准化研究所。

本部分主要起草人：胡文波、刘纯亮、王幼林。
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等离子体显示器件

第１部分：术语与文字符号

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２１８１的本部分给出了彩色交流等离子体显示器件术语定义和文字符号。技术说明见

附录。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２１８１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２２１８１．２１—２００８　等离子体显示器件　第２１部分：光学参数测量方法（ＩＥＣ６１９８８２１：

２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２１８１．２２—２００８　等离子体显示器件　第２２部分：光电参数测量方法（ＩＥＣ６１９８８２２：

２００３，ＩＤＴ）

ＣＩＥ１５．２：１９８６，色度学，第二版

３　术语和定义

３．１

犃犆犘犇犘

注：见３．２交流等离子体显示器件。

３．２

交流等离子体显示器件　犃犆狆犾犪狊犿犪犱犻狊狆犾犪狔狆犪狀犲犾

犃犆犘犇犘

气体放电区与电极相互隔离，并由交流电压脉冲驱动的等离子体显示器件。

３．３

寻址偏压　犪犱犱狉犲狊狊犫犻犪狊

犞犫犪

数据偏压　ｄａｔａｂｉａｓ

在寻址期施加于所有寻址电极的公共电压。

３．４

寻址周期　犪犱犱狉犲狊狊犮狔犮犾犲狆犲狉犻狅犱

连续寻址脉冲中相邻的两个脉冲初始时刻的时间间隔。

３．５

寻址放电　犪犱犱狉犲狊狊犱犻狊犮犺犪狉犵犲

改变等离子体显示器件子像素状态的放电。

３．６

　　寻址电极　犪犱犱狉犲狊狊犲犾犲犮狋狉狅犱犲

数据电极　ｄａｔａｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
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